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专利名称: 基于非晶SmCo的磁电耦合异质结结构及其制备方法和应用

专利类别: 发明

申请号: 2018100721643

第一发明人: 梁文会

其它发明人: 胡凤霞;熊杰夫;李佳;乔凯明;刘瑶;匡皓;王晶;孙继荣;沈保根

专利授权日期: 2020-03-17

关闭窗口

 公开课   微信   联系我们   友情链接   所长信箱   违纪违法举报

版权所有 © 2015-2020 中国科学院物理研究所 京ICP备05002789号 京公网安备1101080082号 主办：中国科学院物理研究所 北京中关村南三街8号 100190

http://www.iop.cas.cn/
http://www.iop.cas.cn/kycg/
http://www.iop.cas.cn/kycg/zl/
javascript:window.close()
http://www.iop.cas.cn/xwzx/jcspjj/
http://www.iop.cas.cn/qt/weixin/
http://www.iop.cas.cn/qt/lxfs/
http://www.iop.cas.cn/qt/yqlj/
http://www.iop.cas.cn/qt/szxx/
http://www.iop.cas.cn/qt/jubao/
http://www.cas.cn/

